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81. Kako je definisana struja IDSS
IDSS je struja između drejna i sorsa, pri kratkom spoju između gejta i sorsa. To je struja zasićenja kada je napon UGS=0. 
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82. Kako je definisana dinamicka izlazna otpornost

Dinamička izlazna provodnost tranzistora sa efektom polja predstavlja nagib izlazne karakteristike ID (UDS), a obrnuteo je srazmerna dinamičkoj otpornosti kanala rds: 
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,  i ona zavisi od položaja mirne radne tačke Q(IDQ,UDSQ)
83.Nacrtati izlaznu staticku karakteristiku N-kanalnog spojnog tranzistora sa efektom polja
[image: image3.emf]
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84. Nacrtati izlaznu staticku karakteristiku prenosa N-kanalnog spojnog tranzistora sa efektom polja

[image: image5.emf]
85. Nacrtati ekvivalentno kolo tranzistora sa efektom polja i napisati jednacine koje predstavljaju njegov matematicki model za male signale
[image: image6.png]:|rds=1/gds
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86. Napisati izraze kojima su odredjene vrednosti struje i dinamicke provodnosti prenosa tranzistora sa efektom polja u oblasti zasicenja
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87. Kako je definisana dinmicka provodnost tranzistora sa efektom polja. Sta geometrijski predstavlja i od cega zavisi
Dinamička provodnost prenosa  je: 
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 i predstavlja nagib (strminu) karakteristike prenosa. Predstavlja osnovnu veličinu koja određuje karakteristike feta kao pojačavača.
[image: image16.wmf] 
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 zavisnost Id (Ugs) je nelinearna. Nagib karaakteristike prenosa predstavlja osnovnu velicinu koja odr. Svojstva feta kao pojacavaca.
88. Nacrtati graficki simbol i skicirati presek N-kanalnog spojnog tranzistora sa efektom polja
     [image: image10.emf]
[image: image11]
89. Nacrtati graficki simbol i skicirati pojednostavljen prikaz preseka N-MOS tranzistora sa ugradjenim kanalom

[image: image12.emf]     
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90. . Nacrtati graficki simbol i staticku karakteristiku prenosa N-kanalnog MOS tranzistora sa podstaknutim indukovanim kanalom

[image: image14.emf]  [image: image15.emf]
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